










































































































专利名称(译) 咔唑类化合物和包含其的有机发光二极管
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LEE，关熙
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KHO, SAM-IL
PARK, MIE-HWA
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式1的咔唑类化合物和包含其的有机发光二极管。由式1表示的咔唑类化
合物具有三芳基胺结构，其中R 1至R 5中的至少一个基本上是含氮基
团。因此，咔唑类化合物具有高玻璃化转变温度和/或高熔点，并且在电
子注入期间是稳定的，并且当插入有机发光二极管的一对电极（阳极和
阴极）之间时，咔唑 - 在有机发光二极管的操作期间，基础化合物可以
具有优异的耐热性，以抵抗在一对电极之间，有机层之间或有机层和电
极之间的有机层中产生的焦耳热。


